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Супровідний лист рукопису глави колективної монографії

Дякуємо, що обрали нас своїм видавцем!

Наступні запитання спрямовані на швидкий та легкий збір необхідної інформації, яка допоможе редактору оцінити потенційну публікацію, а рецензенту зрозуміти, чим Ваш рукопис відрізняється від конкурентних.

Будь ласка, заповнюйте супровідний лист мовою рукопису.

	Інформація про автора-кореспондента

	· Прізвище, ім’я, по-батькові
	

	· Науковий ступінь
	

	· ВНЗ та кафедра роботи
	

	· Адреса ВНЗ
	

	· E-mail
	

	· Контактний телефон
	

	· ID ORCID
	

	· Посилання на профіль
(за наявністю)
	Scopus

	· 
	Web of Science



	Інформація про автора, під редакцією якого підготовлено рукопис

	· Прізвище, ім’я, по-батькові
	

	· Науковий ступінь
	

	· ВНЗ та кафедра роботи
	

	· Адреса ВНЗ
	

	· E-mail
	

	· Контактний телефон
	

	· ID ORCID
	

	· Посилання на профіль
(за наявністю)
	Scopus

	· 
	Web of Science




Інформація про рукопис глави колективної монографії

	Назва глави
	Місце для написання тексту



	Повний склад авторів
Вкажіть повністю прізвище, імя,
по-батькові кожного автора 
	Місце для написання тексту


 
	Тематика за класифікатором
Bisac Subject Heading List 
	Місце для написання тексту



	Зазначте коло читачів:
· Кому саме глава монографії буде цікава (студентам, викладачам, науковим дослідникам, практикам)?
· Для якої галузі наук глава монографії представляє інтерес та в чому він проявляється (500–800 знаків)?
· Для якого регіону Світу глва монографії буде цікава? 
	Місце для написання тексту



	Мова рукопису
	Місце для написання тексту



	Бажана дата опублікування
	Місце для написання тексту



Інформація про рецензента та фінансування

	РЕЦЕНЗЕНТ
	

	· Прізвище, ім’я, по-батькові
	

	· Науковий ступінь
	

	· Вчене звання
	

	· Місце роботи
	

	· Адреса установи
	

	· Посада
	

	· E-mail
	

	· Контактний телефон
	

	· ID ORCID
	

	· Посилання на профіль
(за наявністю)
	Scopus

	· 
	Web of Science
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